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TÓM TẮT  

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về màng Polyvinylidene 

Fluoride/Carbon chấm lượng tử (PVDF/CDs) dạng sợi được chế tạo bằng phương 

pháp quay điện (PPQĐ). Kết quả cho thấy, màng PVDF/CDs được tạo bởi các sợi 

có đường kính cỡ 300÷800 nm. Mặc khác, nồng độ tạp CDs không những tăng 

cường độ bền cơ học mà còn ảnh hưởng đến các tính chất quang - điện của vật 

liệu. 

Từ  khóa:  Các bon chấm lượng tử, PVDF, sợi nanô, quay điện. 
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ABSTRACT 

In this paper, Carbon quantum dots doped Polyvinylidene Fluoride (PVDF/CDs) 

films were prepared by electrospinning method. The obtained results indicate that 

the film involved the fibers with size about 300÷800 nm. The effects of CDs 

concentration of the film on mechanical and optic-electrical properties were 

presented and discussed. 

Keywords: Carbon quantum dots, electrospinning, nano fiber, PVDF. 
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